Klausur ( Probe) im Lehrgebiet : November 2019

Analogelektronik

( Losungen )

1.1) Einbringen v. Fremdatomen in ein HL-Gitter (Dotierung)
a) mit Elementen der Ill. HG d. PdE - Elektronenmangel - p-HL
a) mit Elementen der V. HG d. PdE - Elektroneniiberschull - n-HL

1.2) Steigt die Temperatur, so verkleinert sich die Schleusenspannung.

2) &) Ringu = 0,194 KImW.
b) Nein!, da die Warmeableitung des gewéahlten Transistors schlechter ist, als die fiir
den Einsatzzweck geforderte.

3.1) Rvgew. =390Q, ReiheE12 /2 W
3.2) Pymax 2 lzmaxs Ry wird kleiner ( Rymin )
4.1) CL=948uF

42) Cg = 3040 pF; G=191; U; =223V



5)

6)

7)

8)

Ry = 539kQ gewahlt 560 kQ; R, =648 kQ gewahlt 680 kQ
R3=1,07kQ gewdhlt 1,1kQ

U, (@t) = 0,7 V sin(wt + 900); i, (wt) = 31,8 pA sin(wt - 909); rp =354 Q

Elektronischer Schalter:
Rip =1,3kQ

Verénderung der Schaltzeiten:
1. Einschaltzeit verkirzt sich !
2. Ausschaltzeit (vor allem die Speicherzeit) verlangert sich !

Ri= 5kQ gewdhlt 5,6 kQ
R, =224 kQ gewéhlt 220 kQ




9)

10)

11)

12)

Eingangssignalform:  Dreiecksignal

Frequenz: f=10Hz
Eingangsamplitude: Uggs1 =5V
Ry =r,=30kQ

R, =948 kQ

C,=530nF

C, =5,6 pF (weglassen, da GroRenordnung von Schaltkapazitéaten)

fr =2 * fax = 200 kHz
Dynamik D =70dB => 3.162 Quantisierungsstufen => Datenbreite = 12 Bit
mogliches Wandlerprinzip:  sukzessive Approximation

S aus Kennlinie: S=1,37mS
R max = 3,2 kQ
Al =0,2mA (absolut) => Al =4 % (relativ)
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13) r,=863kQ
V, = -53,4
U, (et ) =5,34 V sin(ot - 900)
U, (@t ) = 0,1068 mA sin(wt + 900)
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